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单通道神经信号再生集成电路

李文渊　　王志功

（东南大学射频与光电集成电路研究所，南京 ２１００９６）

摘要：将利用分立器件设计的４通道神经信号再生电子系统成功地应用于大鼠和家兔的活体动物实验，再生了
它们的神经信号．采用相同的原理，用ＣＳＭＣ０６μｍＣＭＯＳ工艺设计实现了单通道神经信号再生集成电路．电
路由增益可调的神经信号探测电路、缓冲器和神经功能电激励电路构成．电路采用±２５Ｖ双电源电压供电．芯
片尺寸为１４２ｍｍ×１３４ｍｍ．在片测试电路的静态功耗小于１０ｍＷ，输出电阻为１１８ｍΩ，３ｄＢ带宽大于３０
ｋＨｚ，增益在５０～９０ｄＢ可调．电路芯片与卡肤电极、针状双体电极一起，用于大鼠的神经信号再生的活体动物实
验，成功地再生了大鼠的坐骨神经和脊髓神经信号．
关键词：神经信号再生；功能电激励；集成电路；电极；ＣＭＯＳ工艺
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